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(54) Bezeichnung: LEITERBAHNANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER LEITERBAHNANORD-
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(57) Abstract: The invention relates to a conductor arrangement (100) containing a substrate (101) made from a first insulating
material with a substrate surface (102), wherein at least two conductors (103) are arranged next to each other in the substrate (101).
Said arrangement also comprises a buffer layer (104) made from a second insulating material arranged on the substrate (101) and a
buffer layer surface (105) which is parallel to the substrate surface (102), at least one cavity (107) arranged between the conductors
(103) preferably protruding deeper into the substrate (101) deeper than the conductors (103) in the substrate in relation to the buffer
surface layer (105) and a covering layer made from a third insulating material (111) arranged on the buffer layer (104) and which
completely closes the cavity (107) in relation to the buffer layer surface (105).

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen der PCT-Gazette verwiesen.

Recherchenberichts: 7. August 2003

(57) Zusammenfassung: Eine Leiterbahnanordnung (100) weist auf ein Substrat (101) aus einem ersten Isolationsmaterial mit
einer Substratoberfldche (102), mindestens zwei nebeneinander in dem Substrat (101) angeordnete Leiterbahnen (103), mit einer
Pufferschicht (104) uas einem zweiten Isolationsmaterial iiber dem Substrat (101) und mit einer zu der Substratoberfldche (102)
parallelen Pufferschichtoberfldche (105), mindestens einen zwischen den Leiterbahnen (103) angeordneten, beziiglich der Puffer-
schichtoberflidche (105) teifer als die Leiterbahnen (103) in das Substrat (101) hineinragenden Hohlraum (107), und eine iiber der
Pufferschicht (104) angeordnete Deckschicht (111) aus einem dritten Isolationsmaterial, welche den Hohlraum (107) vollstdndig zur
Pufferschichtoberfliche (105) hin abschliesst.
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